
КТ712А, КТ712Б

КТ712(А,Б) Транзисторы кремние
вые эпитаксиально-планар
ные структуры р-/7-р состав
ные усилительные. Предна
значены для применения в 
источниках вторичного элек
тропитания и стабилизаторах 
напряжения. Корпус пласт
массовый с жесткими выво
дами. Тип прибора указыва
ется на корпусе.

Масса транзистора не 
более 2,5 г.

Изготовитель —  акцио
нерное общество «Крем
ний», г. Брянск.

Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при (УКБ = 5 В, 4 = 2 А:

Г=  +25 °С:
КТ712А.....................................................  500... 1500...

10000
КТ712Б......................................................  400... 1500...

10000
Г=  +100 °С:

КТ712А, не менее....................................  500
КТ712Б, не менее....................................  400

Т = — 45 °С:
КТ712А, не менее....................................  100
КТ712Б, не менее....................... ............  100

Граничная частота коэффициента передачи 
тока в схеме ОЭ при С/КБ = 5 В, /э = 0,5 А,
не менее.................................................................  3 МГц
Граничное напряжение при /к = 0,05 А, 
не менее:

КТ712А............................................................. 160 В
КТ712Б............................................................. 150 В

Напряжение насыщения коллектор— эмиттер
при /к = 2 А, /Б = 0,01 А ......................................  0,9*...1,3* ..2 В
Напряжение насыщения база— эмиттер
при /к = 2 А, 4 = 0,01 А ......................................  0,8*...1,5*...3 В
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Пробивное напряжение коллектор— база
при {/КБ = 1 мА, не менее:

КТ712А............................................................. 200 В
КТ712Б............................................................. 160 В

Обратный ток эмиттера при С/^ = 5 В,
не более.................................................... ............  5 мА

типовое значение...........................................  2* мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор— база:
КТ712А............................................................. 200 В
КТ712Б............................................................. 160 В

Постоянное напряжение коллектор— эмиттер 
при /?вэ ^  100 Ом:

КТ712А............................................................. 200 В
КТ712Б............................................................. 160 В

Постоянное напряжение база— эмиттер...........  5 В
Постоянный ток коллектора............................... 10 А
Импульсный ток коллектора при Ги ^  10 мс,
0 >  2 ....................................................................... 15 А
Постоянный ток базы..........................................  0,1 А
Импульсный ток базы при /и ^  10 мс, О ^  2.... 0,2 А 
Постоянная рассеиваемая мощность коллек
тора при Г = — 45...+25 °С:

с теплоотводом1............................. ............... 50 Вт
без теплоотвода2............................. .............. 1,5 Вт

Температура р-п перехода.................................. +150 °С
Температура окружающей среды......................  — 45... Гк =

= +100 °С

1 При Тк = +25...+100 *С Як(МАКС уменьшается линейно до 20 Вт.
2 При Гк = +25...+100 *С Я ^макс уменьшается линейно до 0,6 Вт.

Допустимое значение статического потенциала 1000 В.
Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 5 мм 

от корпуса при температуре припоя +265 °С в течение не 
более 3 с. Допускается не более трех перепаек. Разрешается 
осуществлять пайку путем погружения выводов в припой с 
температурой +250 °С на время не более 5 с, допускается 
пайка волной припоя при температуре +240 вС.
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Зависимость статического коэф
фициента передачи тока от тока 

эмиттера

1 1 ‘ 6 А

Зависимость напряжения насыще- Зависимость пробивного напряже
ния коллектор-эмиттер от тока ния коллектор— эмиттер от сопро- 

базы тивления база— эмиттер
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